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(57) Abstract: The present invention relates to a porous electrode for use in electri-
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1 (57) Abrégé : La présente invention concerne une électrode poreuse utilisable dans
des dispositifs de stockage ou de production d'énergie électrique, tels qu'une batterie
a ions de lithium. Cette électrode poreuse est une couche poreuse comprenant au
moins un matériau actif d'électrode P et un matériau oxyde conducteur électronique.




